6) Bandstruktureny

Elektronen im
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Warum sind Elektronen
“frei” oder “gebunden”?



Hall Widerstandl
Feld-abhangiger Hall Widerstand in Al

ny/n = -1/Rynec

w.t = eHT/mc
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R. Liick, Phys. Stat. Sol. 18, 49 (1966).



Freie vs. lokalisierte Elektroneiii

freie Elektronen

SV

Y

2
— P~ Metalle : quasi-freie Elektronen lokalisierte

H=
2m Elektronen



Periodisches Potenzidll
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Leitungselektronen fillen
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Bloch Zustandél

freie Elektronen
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